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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a flexible thin-layer solar cell. An intermediate layer (6), known as 
a sacrificial layer, for example NaCl, is applied to a rigid substrate (7) and a carrier layer (5), for example, a polyimide is deposited 
thereon. Additional layers arc then deposited onto the support layer, for example, Mo (4), a Culn^GaySjSe,, absorber (1) with x, y, z, u 
£ 0, a CdS-ZnO window layer (2) and a transparent front contact (3), the structuring of the cells is completed and they are optionally 
provided with a coating. The solar cell structure is separated from the rigid substrate (7) by the dissolution of the sacrificial layer, 
whereby the resultant solar cell becomes flexible. The invention relates to flexible solar cells produced by this method which have 
typical thicknesses of 25 urn with approximately 13 % effectiveness. Large-surface cells can be used for energy production both on 
earth and in space, whilst small-surface cells can be used for powering electronic goods, such as for example, pocket calculators and 
smart cards. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein VerfahienzurHerstellungeinerflexiblenDurmschicht-SolarzeUe. Aufein star- 
res Substrat (7) wird eine Zwischenschicht (6), eine sogenannte Opferschicht, z.B. NaCl aufgebracht und darauf eine Tragerschicht 
(5), z.B. ein Polyimid, abgeschieden. Darauf werden die weiteren Schichten, z.B. Mo (4), Culn,Ga y S t Seu- Absorber (1) mit x, y, z, 
u £ 0, CdS-ZnO Fensterschicht (2) und transparenter Frontkontakt (3) abgeschieden, die Zellen fertig strukturiert und eventuell mit 
einer Deckschicht versehen. Die Solarzellenstruktur wird durch Auflosen der Opferschicht vom starren Substrat (7) getrennt, wobei 
die resultierende Solarzelle flexibel wird. Auf diesem Verfahren basierende flexible Solarzellen werden beschrieben und weisen 
typische Dicken von 25 ura auf bei einer Effizienz von ca. 13 %. Anwendungen sind fiir grossflachige Zellen Energieproduktion 
auf der Erde und im Weltraum, fiir kleinflachige Zellen Speisung elektronischer GUter wie z.B. Taschenrechner und "smart cards". 


